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KREMNIY KARBID (KARBORUND) ISHLATILISHI VA KELEJAK 

MAHSULOTI 

Mo’minov Samandar Minavar o’g’li-magstranti 

Muminova Nargiza Isatullayevna-dotsent 

Jizzax davlat pedagogika instituti 

                                                   

Annotatsiya. Kremniy karbidfizik hossalari. Kashf etilishi tarihi,qo’llanilish 

sohalari,olinishi va zamonaviy ishlab chiqarishda ishlatilishi. 

Kalit so’zlar:Kremniy karbid, karborund, kremniy, uglerod, kremniy (IV)-

oksid, diodlar, yarim o’tkazgich,issiqlika chidamlilik, yuqori qattiqlik, zirxliy 

mashinalar 

Аннотация. Физические свойства карбида кремния. История 

изобретения, области применения, производства и использования в 

современном производстве. 

Ключевые слова: Карбид кремния, карборунд, кремний, углерод, оксид 

кремния (IV), диоды, полупроводники, термостойкость, высокая твердость, 

броня машин 

Abstract. Physical properties of silicon carbide. History of invention, field of 

application, production and use in modern production. 

Keyswords: Silicon carbide, carborundum, silicon, carbon, silicon (IV) oxide, 

diodes, semiconductors, heat resistance, high hardness, machine armor 

 

Krimniy karbid qo’llanilishi keng bo’lgan modda bo’lib talab doimo yuqori, 

ishlab chiqarish faqat rivojlangan mamlakatlarda bor. Qattiqligi jihatdan olmosdan 

keying o’rinda turadi. Suyuqlanish harorati juda yuqori bo’lgan birikma. Undan 

ishlab chiqarilgan modda mustahkam va sifatliy bo’lgani uchun qimmatbaha 

mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ammo bu mahsulot keng tarqalgan va arzon bo’lgan 

tabiiy manbalarda ishlab chiqariladi. 

 Kremniy karbid (𝑆𝑖𝐶), yani karborund nomi bilan ham tanilgan, kremniy va 

uglerodni o’z ichiga olgan modda. U tabiatda juda kam uchraydi. Kremniy karbid ( 

𝑆𝑖𝐶) keramika 1891 yilda amerikalik Edvard G.Acheson tomonidan olingan. Sun'iy 

olmos ishlab chiqarishga urinayotganda Acheson loy va kukunli koks aralashmasini 

temir idishda isitdi, idish va oddiy uglerod yoyi nuri elektrodlar vazifasini bajaradi.  

U uglerod elektrodiga biriktirilgan yorqin yashil kristalllarni topdi va loydan 

uglerod va aluminaning yangi birikmasini tayyorlagan deb o'yladi. U yangi birikmani 

Karborundum deb atadi, chunki aluminaning tabiiy mineral shakli korund deb ataladi. 

Kristallar olmosning qattiqligiga yaqinlashganini topib, o'z kashfiyotining 
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ahamiyatini darhol anglab, Acheson AQSh patentiga murojaat qildi. Acheston 

kashfiyoti bilan bir vaqtda Genri Moissan Fransiyada shunga o’xshash mahsulotni 

kvars va uglerod aralashmasidan oladi lekin bu kashfiyotni 1903 yilda ommaga 

malum qiladi. Moissan asl kashfiyotini Achestonga bog’laydi.  

 
 

Ba'zi tabiiy kremniy karbid Arizona shtatida Diablo meteorit kanyonida 

topilgan va mineralogik nomi moissanit deb ataladi.Bu mahsulot dastlab qimmatbaho 

toshlarga sayqallash uchun  taklif qilingan va tabiiy olmos changi  bilan taqqoslangan 

narxda sotilgan. Arzon xomashyodan va yaxshigina talabga ega bo’lgan yangi 

birikma tez orada muhim sanoat mahsulotiga aylandi. 

Sintetik SiC 1893 yildan beri ommaviy ishlab chiqariladi. Kremniy karbid 

donalarini sinterlash orqaliy bir-biriga bog’liq, juda qattiq keramiklarni hosil qilishi 

mumkun, ular o’q o’tkazmaydigan branjilet, mashinalarning yarim o’tkazgichlari, 

zirxliy mashinalarning tashqi yuzasini qoplashda, keramik qoliplar, yadro 

reaksiyalarida yarim o’tkazgichlar, yadro kallaklarini ustuni zirxliy qoplashda yuqori 

chidamlilik talab qiladigan soxalarda keng qo’llaniladi. Kremniy  karbidni yorug’lik 

chiqaradigan diodlar (LED) va dastlabdastlabki radiolarda detektorlar kabi elektron 

soxalarda birinchi marta 1907 yilda namoyish etilgan. SiC yuqori haroratlarda yoki 

yuqori kuchlanishda yoki ikkalasida ishlaydigan yarimo’tkazgichli elektronika 

qurilmalarida keng  foydalaniladi. 

Zamonaviy ishlab chiqarish. 

silikon karbid ishlab chiqarishning zamonaviy usuli asosan Acheson tomonidan 

ishlab chiqilgan usul bilan bir xil. 

1)𝐶 + 𝑆𝑖𝑂2 = 𝑆𝑖𝑂 + 𝐶𝑂 

2)𝑆𝑖𝑂2 + 𝐶𝑂 = 𝑆𝑖𝑂 + 𝐶𝑂2  

3)𝐶 + 𝐶𝑂2 = 2𝐶𝑂 

4)SiO+2CO=SiC+CO 
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 Sof kremniy qumi va maydalangan koks shaklida uglerod aralashmasi g'ishtli 

elektr qarshilik tipidagi o'choq ichidagi uglerod o'tkazgich atrofida qurilgan elektr 

toki o'tkazgich orqali olinadi, bu kimyoviy reaksiyaga olib keladi, bunda koks 

tarkibidagi uglerod va qumdagi kremniy birlashib, SiC va uglerod oksidi gazini hosil 

qiladi. Pechning ishlashi bir necha kun davom etishi mumkin, bu vaqt davomida 

harorat yadroda 2200° dan 2700° C (4000° dan 4900° F) gacha, tashqi chetida 

taxminan 1400° C (2500° F) gacha oʻzgarib turadi. Energiya iste'moli har bir ishga 

100 000 kilovatt-soatdan oshadi. Reaksiya to’liq tugagandan so’ng , yasildan 

qoragacha bo’lgan 𝑆𝑖𝐶 kristali olinadi.Olingan mahsulot eziladi, maydalanadi so’ngra 

o’lchamiga ko’ra saralanadi. 

Olingan kremniy karbid kukini uglerod kukuni va plastifikatorlar bilan 

aralashtirib kerakli shakilga keltiriladi, so’ngra qizdiriladi  bu jarayonda uglerod va 

vadarod birikmalarini o’z ichiga olgan birikmalar quyilib turiladi.  Keyin olingan 

mahsulot  metallar va boshqa polimerlarni mustahkamlash uchun ishlatiladi. 

Xulosa, Malumkiy yerdaga miqdor jihatdan ko’p bo’lgan Si-kremniy   27.6 

foizni tashkil etadi. Bu modda yerda asosan qum shaklida uchraydi.  Qumdan va 

ugleroddan  esa ko’p miqdorida SiC olsak bo’ladi bu mahsulotga jahon miqiyosida 

talab katta va qimmatbaho mahsulot. Bu mahsulotni ishlab chiqarish orqaliy 

insollarga zarur bo’lgan mustahkam mahsulotlar va ko’p miqdorida ish o’rnilari 

yaratiladi. 
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